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	Гриф секретности (при  необходимости)

	
	УТВЕРЖДАЮ
Научный руководитель

АО «НИИМЭ»

	
	
	Г.Я. Красников

	
	«
	
	» 
	
	2025 г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о возможности открытого опубликования
	Вид материала (Тезисов доклада/Презентации доклада/Доклада(Статьи)/Статьи/ и др.)

«…»

	

	(наименование материалов, подлежащих экспертизе)

	Авторов:
	Автор И.О., Соавтор И.О., …

	
	(автор и соавторы)

	Экспертная комиссия в составе:

	Председатель комиссии:
	Панасюк В.Н.
	— главный контролер – директор по управлению качеством и технической поддержке;

	Секретарь комиссии:
	Воронова Н.В.
	— главный специалист ОНТИ и ПЛР;

	Члены экспертной комиссии:
	Нуйкин А.В.
	— заместитель генерального директора – главный конструктор;

	
	Эннс В.И.
	— заместитель генерального директора по разработке и внедрению микросхем специального и космического назначения;

	
	Панасенко П.В.
	— заместитель генерального директора по разработке комплексированной СВЧ ЭКБ;

	
	Шипицин Д.С.
	— директор по развитию систем проектирования;

	
	Игнатов П.В.
	— директор по развитию технологий;

	
	Брянкин А.Б.
	— директор по безопасности –​​​ начальник отдела специальной связи;

	
	Шеховцов В.Н.
	— начальник РСП;

	
	Бокарев В.П. 
	— начальник ОНТИ и ПЛР.

	В период с «…» … 2025 г. по «…» … 2025 г. провела экспертизу материалов:

	

	Вид материала (Тезисы доклада/Презентация доклада/Доклад(Статья)/Статья/ и др.)

 «…»

	Авторов:
	Автор И.О., Соавтор И.О., …

	
	(автор и соавторы)

	на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, и

возможности (невозможности) их открытого опубликования.

	Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 (ред. от 24.06.2025), а также Перечнями сведений, подлежащих засекречиванию,

	
	Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

	
	(наименование государственного органа или организации)

	утверждённым приказом:
	от 01.12.2021г. №101с;

	
	(наименование государственного органа или организации, дата и номер приказа)

	
	Министерства образования и науки Российской Федерации

	
	(наименование государственного органа или организации)

	утверждённым приказом:
	от 04.12.2023г. №31с.

	
	(наименование государственного органа или организации, дата и номер приказа)


	Комиссия установила:

	I. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции

	
	АО «НИИМЭ»

	
	(наименование государственного органа или организации, проводящего экспертизу)

	
	Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах

	
	Вид материала (Тезисов доклада/Презентации доклада/Доклада(Статьи)/Статьи/ и др.)

«…»

	
	(указываются сведения, содержащиеся в материалах)

	
	не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесённых к государственной тайне, утверждённому Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. №1203 (ред. от 24.06.2025), не подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть открыто опубликованы.

	

	II. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не находятся в компетенции

	
	Минпромторга России, Минобрнауки России

	
	(наименование государственного органа или организации)

	
	В связи с чем не требуется получать заключение о возможности открытого опубликования

	
	Вид материала (Тезисов доклада/Презентации доклада/Доклада(Статьи)/Статьи/ и др.)

«…»

	
	Минпромторга России, Минобрнауки России

	
	(наименование государственного органа или организации)

	Председатель комиссии:

	Главный контролер – директор по управлению качеством и технической поддержке
	
	В.Н. Панасюк

	Секретарь комиссии:

	Главный специалист ОНТИ и ПЛР
	
	Н.В. Воронова

	Члены экспертной комиссии:

	Заместитель генерального директора – главный конструктор
	
	А.В. Нуйкин

	Заместитель генерального директора по разработке и внедрению микросхем специального и космического назначения
	
	В.И. Эннс

	Заместитель генерального директора по разработке комплексированной СВЧ ЭКБ
	
	П.В. Панасенко

	Директор по развитию систем проектирования
	
	Д.С. Шипицин

	Директор по развитию технологий
	
	П.В. Игнатов 

	Директор по безопасности – начальник отдела специальной связи
	
	А.Б. Брянкин 

	Начальник РСП
	
	В.Н. Шеховцов 

	Начальник ОНТИ и ПЛР
	
	В.П. Бокарев


